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Support d'informations thermodestructibles par échauffement HF.

@ Support d'informations comportant des éléments de mé-
- moire magnétique, réalisés par des couches successives de
matériaux magnétiques et de matériaux diffusants, destructi-
bles de fagon irréversible par élévation de température. [‘\ i -
I comprend sur au moins une face du support, découpé 4 ) "2 ) ,,i,,- T L
dans un matériau isolant et amagnétique, une succession de % - i
domaines, en métal bon conducteur de l'électricité, chacun N
d'entre eux étant recouvert par. un élément de mémoire ma-
= gnétique thermodestructible.
< Le support d'informations objet de linvention, utilisé avec
une téte de chauffage HF telle que décrite, permet de réaliser
1 des cartes de crédit ou des tickets utilisables dans des
dispositifs de paiement dont le cofit est variable.
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La présente invention concerne un support d'informations
comportant des &léments de mémoire magnétique, réalisés par
des couches successives de matériaux magnethues et de maté-

. riaux dlffusants, destructlbles de fagon 1rrevers;ble par élé-

vation de. température.

On connait déja, tel querdécriﬁ dans la demande de brevet

N° 80 11320 au nom de la demanderesse un Support d'information
revétu sur toute une face d'une couche mince de cuivre sur
laquelle sont déposés les &léments de mémoire thermodestructible
Pour obtenir la destruction du magnétisme dans un laps de temps
suffisamment court ces €léments de mémoire ou domaines

~d'information doivent &tre portés a une température de 1'ordre

de 250° & 300°C. Plusieurs procédés permettent d'obtenir ce
résultat. .

Les domaines peuveﬁt 8tre chauffés par contacts avec une ou
plusieurs résistances, par exemple des résistances en couche
épaisse, déposées Bur un support en steatite ou alumine.

Ils peuvent également &tre soumis au flux lumineux d'une

lampe, concentré par des moyens bptiques, ou chauffé directement
par effet Joule. Tous ces procédés présentent des inconvénients.
Soit ils nécessitent des sources d'énergie importantes, de

plusieurs dizaines de watts, soit ils brtilent la surface dqu

support ce qui provoqué l'encradssement des tétes de lecture.
magnétiques lors de 1l'exploitation du'support d'information.
Pour &viter ces inconvénients, il faut concentrer 1'énergie
uniquement et au sein méme de chaque domaine ce qui peut &tre
obtenu par le procédé de chauffage par hautes fréquences et
1l'invention a pour objet un support d'informations adapté & ce
procédé.

Pour ce faire, le support d'informations objet de l'invention
se caractérise en ce gque sur auv moins une face du support,
découpé dans un matériau isolant et amagnétique, il est prévu
une succession de domaines, en métal bon conducteur de 1'électri-
cité, chacun d'entre eux &tant recouvert par un element de
mémoire magnétique thermodestructible.
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L'expérience a montré que les couches, constituant un &lément

" mémoire, ont une résistivité trop €levée pour qu'ils s'y

développe un courant induit suffisant. Aussi, chaque domaine
d'information est constitué par une sous couche en métal bon
conducteur de 1'&lectricité dont 1'&paisseur est relativement
importaﬁt par rapport aux couches magnétiques et diffusantes .
En effet, dans la pratique, seuls 1les courants induits dans la
sous couche conductrice interviennen£ dans l'&lévation de
température des domaines lorsque ceux-ci sont séumis d un champ
magnétique haute fréquence.

Le dispositif de chauffe consiste en un circuit générateur HF
classique, alimentant une bobine disposée autour d'une ferrite

‘torique, fendue. Le maximum de rendement; c'est-&-dire de lignes

de champ magnétique actives traversant un domaine, est obtenu
lorsque le support d'informations est introduit dans la fente
de la ferrite jouant le r8le d'’entrefer. Dans ces conditions on
peut estimer que les pertes P, c'est-a~dire l'énergie dissipée
dans la partie métallique d'un domaine est de la forme :

2 2 2
P=f(D.e.F.B )

P

ol D représente la largeur d'un domaine

e v 1l'épaisseur de métal d'un domaine
F " la fréquence du générateur 7

B " 1'induction _

P " la résistivité du métal utilisé

Le dessin annex& illustre 3 titre d'exemple un mode de
réalisation d'un support d'informations et de son dispositif
de chauffe conforme 3 la présente invention.

La figure 1 repxésente une coupe, agrandie, du'support faite
au niveau de deux domaines.

La figure 2 est une schéma &lectrique du dispositif HF
alimentant le dispositif d'‘effacement thermique.

Tel que représenté, figure 1, le support d'informations se
présente sous la forme d'une carte ou ticket rectangulaire
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découpé dans un matériau isolant et amagnétique tel que par
exemple du verre époxy ou polyimide, du kapton ou du papier
Nomex. Tous ces matériaux, dont la liste n'est pas limitative,
sont choisis en fonction de leur tenue i la température et de
leurs bonnes caractéristiques mécaniques leur permettant de
circuler dans des lecteurs magnétiques sans usure prématurée.
Sur une face de ce support 1 sont disposés les domaines
distincts d'informations magnétisables. Ces domaines se présen-
tent sous la forme de petit$ b&tonnets d'une longueur de
l'ordre de 4 mm pour une largeur de 0,6 mm environ; Ils sont
uniformément répartis cdte a.cdte sur une ou plusieurs lignes
parallé&les. Chaque domaine est constitué par une sous couche
de cuivre 2 dont 1l'épaisseur, qui peut variér de gpa 40 pom,
est suffisante pour que puisse s'y développer des courants
induits importants. Sur cette couche de cuivre sont successi-
vement déposées - par exemple par &lectrolyse - une premiére
couche diffusante 4 telle que de 1'indium, bismuth ou un
alliagerdé plomb-&tain, suivie d'une couche magnétisable 4
teile que du nickei cobalt et d'une seconde couche diffusante.
Ces couches ont chacune une &paisseur de 500 5- a 1000 A& .
environ. Cette disposition en sandwich est la plus favorable

a4 la dispersion du diffusant dans la couche magnéﬁique'lors
d'une élévation de température. La réalisation d'un tel support
d'informations peut &tre avantageusement faite & partir
d'éléments de plaques,standérds déja recouvertes d'une épais-
seur de-cuivre de 17,5 ou 3§/~m . Aprés l'éléctrolyse des
divers éléments constituant la mémoire, le cuivre superflu est
alors enlevé par gravure. ' '

La figure 2 représente un générateur HF permettant 1l'é€lévation
de température et la destruction du magnétisme domaine par
domaine. Sa fréguence d'oscillation est de 13,5 MHz qui est la
fréquence autorisée dans l'insutrie pour,iépondre aux normes
sur l'émission des parasites radioélecﬁriquésn Sa consommation
sous 20 Volts varie de 0,3 A, lorsqu'il n'y a pas de domaine
dans l'entrefer de la téte de chauffe, & O,G/A lors de la
présence d'un domaine. '
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Il comprend essentiellement un transistor 3 effet de champ 10,
un self ferrite 12 de 47 /uHenry, deux diode Zener 11 en série
et tdte béche pour limiter les surtensions et un bobinage 13
de 5 spires entourant un tore en ferrite 14. Des dégagements
14a affinent l'entrefer, de 1'ordre de 0,4 mm, pour concentrer -
les lignes de force du champ magnétique dans les dimensions
d'un domaine.

Le bobinage 13 peut avantageusement &tre réparti sur les
dégagements l4a, au plus prés de l'entrefer ce qui minimise
les pertes. Dans ces conditions la destruction d'un domaine -
d'informations peut se faire en un iaps de temps de l'ordre de
la seconde. -

Le support d'informations objet de l'inventibn, utilisé avec. .
une té&te de chauffage HF telle que décrite, permet de réaliser
des cartes &e crédit ou des tickets utilisables dans des
dispositifs de paiement dont le cofit est variable. Il se prété
notamment partiduliérement bien au paiement des taxes télé-
phoniques en des lieux ol le stockage d'argent présente un

risque.
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REVENDICATIONS :

1 - Support d'informations-',co,mporta.m_; des &léments de mémoire
magnétique, réélisés par des couches successives de matériaux
magnétiqueé.’ et de matériaux 'diffusants»,v destructibles de
fagon irréversible par &lévation de température,

A_caractérisér'par le fait que ce support est isolant et qu'il

comprend sur au moins une de ses faces, une succession de
domaines, en métal bon conducteur de 1'&lectricité, chacun
d'entre eux &tant recouvert par un élément de mémoire
magnétique thermodestructible. ' ,

2 - Support d'informations, selon la revendic’ation,‘l',
caractérisé en ce que, pour des surfaces similaires, les
couches magné*g_ique's- et diffusantes ont une ré'paisse‘ur de 1l'ordr
de 500 & 1000A chacune et la sous couche conductrice une
épaisseu_r de}'rl’ordreﬂ de 5}75 4_0/;:'; . .

3- Support d'informations, selon revendications 1 et 2,
caractérisé en ce que chaque sous couche est en cuivre, les
couches magnétiques en nickel cobalt et les couches diffu-

.santes en indium,; bismuth ou un 'alli'agé de plomb-étaih.
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